
























































































































专利名称(译) 电路基板、使用该基板的TFT阵列基板及液晶显示装置

公开(公告)号 CN1225719C 公开(公告)日 2005-11-02

申请号 CN00812572.4 申请日 2000-09-08

申请(专利权)人(译) 松下电器产业株式会社

当前申请(专利权)人(译) 松下电器产业株式会社

[标]发明人 小川一文

发明人 小川一文

IPC分类号 G02F1/1345 G02F1/1362 G02F1/1368 H01L21/77 H01L21/84 H01L27/12 G09F9/30 H01L29/78 
H01L21/268

CPC分类号 G02F2001/136231 G02F1/1368 G02F1/136286 H01L27/1288 G02F1/1345 H01L27/1214 H01L27/12 
H01L27/124

优先权 1999254385 1999-09-08 JP

其他公开文献 CN1373886A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

在制造液晶显示板使用的TFT阵列基板中，提供降低掩模枚数、即简化
制造步骤并降低制造成本的TFT阵列基板。在基板表面上，形成栅极布
线金属膜、栅极绝缘膜和半导体膜，用光刻法以第1图像依次腐蚀接触电
极金属膜、半导体膜、栅极绝缘膜和栅极布线金属膜，对栅极布线和成
为栅电极部分的栅极布线金属膜图形的侧面进行氧化，形成透明导电性
膜，用光刻法以第2图形依次腐蚀透明导电性膜、接触电极金属膜和半导
体膜的一部分。
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